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Information ===

Unipolarer Zahlerschaltkreis U 126 D

Der integrierte MOS-Schaltkreis U 126 D ist ein in p-Kanal-5ilicon-Gate-Technik ausgafihrter ge-
steusrter 4-stelliger Vor-/Rickwértszihler in 40-poligem DIL PlestgehBuse (Bauform 21.2,.3.2.40)
vorwiegend fir den Einsetz in Service-Multimetern.

Bild 1: AnschluBbelegung und
Schaltungskurzzeichen
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Der integrierte MOS-Schsltkreis U 126 D wird in n-Keansl-Silicon-Gate-Technologie gefertigt und
stellt einen digitslen Schaltkreis mit Steuerteil und Zaéhlerteil fir den Einsatz in einem Ser-
vice=Multimeter dar.

Der Scheltkreis ist fir eine Betriebaspannung U.. = 5 ¥ + 0,26 V bei einem Betriebstemperatur-
bereich O bis 70 °C vorgesehen,

Der Schaltkreis beinhaltet:

= einen d-Dekeden=Vor/Rickwirtszihler (mit Speicher, Multiplexer, 7-Segment= und BCD-Dakodar,
sowie Polaritltsenzeige);

- gin Steuerteil fir DVM-Betrieb (mit Zeitasteusrung und Vor-/Rickwirtessteuerung).
Fir den Hauptanwendungafsll des U 126 O in einem Digitelvoltmeter sind Z8hler=- und Steuerteil

durch externe Verbindung der entsprechenden Pina zussmmenzuschalten.
For sndere Einsatzfille ist des ZAhlerteil auch separst nutzbar,

Grenzwertse

Kurzzeichen min max Einheit
Betrisbaspannung Uer =0,32 7
Eingangsapannung UI =0,3 7 W
Betriebatemperatur- o

vy 0 70 c
bareich
Lagertemperaturbereich ﬂltg =55 125 %
?trluntliéutung bai P 1 ]

s = 256 'C



Statische Kennwarte

Betriebsapannung
Eingengsspannung Low
Eingangsspannung High

Eingangsreatstrom

Ausgangsspannung Low
bei Belastung

Ausgsngaspannung High
bei Belastung

AUBgaNGSspPaNnUNg
Segmenteusginge a bis g

Ausgangsstrom

Segmentausgdnge

Stromaufrahmne

Eingangskapazitht

Ausgangskapazitit

1) Alle Ausgange a bis g

Dynamische Kennwerte

Bedingungen for Steuerteil

Z#hlfreguanz
Low=Breite
High-Breite
Zeitbasisfrequenz
High-Breite
Low=-Breite

Vorbereitungszeit

Machwirkzelit

o
ti’. = 25 "C, UES . ﬂ\l’}

Kurz= MeBbedingung min yp max Einheit
zeichen

Upe 4,76 5,25 v
Usi -0,3 0,8 W
uIH 2 UCE W
I Upg = Uy = 8,25 V 10 p
Vo 1) Uge = 4,75 V 0,7 v

Uy = 0,8 V

uIH & 2 v

I, = 1,6 nA
UOH 1) UGE = 4 75 Y 2,4 W

Uy = 0.8 V

UIH = 2 W

1, w=0,1 ma
Uy Upe = 4,75 V 0,4 v

Uy = 0,8 V

UIH = 2 v

ID = 0,01ima
_IGH UEC = 4 TE5 ¥ 0,3 3 ma

Uy = 0,8 V

UIH - 2 v

Uy = 0,7 ¥
e Uyp = 8 v 70 LT

" 0,8 v

m =2 v
B 20 pF
%o 20 pF
Kurzzeichan min mex Einheit
= 800 kHz
T 0,625 10 Jus
£y D,E26 !ua
fCZ 1 MHz
tH. 0,48 fu.
tL 0,48 IUI
t 400 na
t 400 na



Badingungen fir Z&hlerteil

Kurzzeichen min max Einheit
Taktfrequenz l’“' f"l"'i" 8oo kHz
High-Breite L 0,606 10 I’.-I-Pl
Low=Breite t 0,608 .f“
Multiplexfreguenz Ecl 50 &00 kHz
Low-Breite £ 0,98 IUI
High=Breite ty 0,98 fui
High=Breite dea S5TI-Impulses tuSTI 500 ne
und des REI-Impulses tH‘HEI 500 na
Vorbersitungazaeit t 400 ns
Nechwirkzeit ty 400 na
7-Segment
o | Ausgang BCD-Ausgang
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B8ild 3: Impulsdiagremm Zihlerteil
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Zdhler-Betrieb: (ZI = L); C2 = 100 kHz

Die Dauer des H-Pegels an SI beastimmt die Pausen zwischan den
Zéhlzyklen.

Bild 4: Impulsdisgremm Zeitsteusrung

Oies Einbau- und Létvorschriften fir MOS-Beualemente saind einzuhalten.

Diesses Datenblatt gibt keine Auskunft (ber Lieferméglichkeiten und beinhaltet keins Verbindlich-
keiten zur Produktion,

Oie glltigen Vertragaunterlagen beim Bezug der Bauelemente sind die Typenstandards.
Rechtverbindlich iat jeweils die Aufrragsbestétigung.
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